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2SC4427

〒370-0596  群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号�

特長 ・高耐圧 ,高信頼性である。
・スイッチングスピードが速い（tf：0.1µs typ）。
・ASOが広い。
・MBITプロセス採用。
・マイカレスパッケージで取り付け作業性が良い。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃ unit
コレクタ・ベース電圧 VCBO 1100 V
コレクタ・エミッタ電圧 VCEO 800 V
エミッタ・ベース電圧 VEBO 7 V
コレクタ電流 IC 4.5 A
コレクタ電流（パルス） ICP PW≦300µs, Duty Cycle≦ 10% 15 A
ベース電流 IB 2 A
コレクタ損失 PC 3 W

Tc=25℃ 50 W
接合部温度 Tj 150 ℃
保存周囲温度 Tstg － 55～＋150 ℃

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃ min typ max unit
コレクタしゃ断電流 ICBO VCB=800V, IE=0 10 µA
エミッタしゃ断電流 IEBO VEB=5V, IC=0 10 µA
直流電流増幅率 hFE(1)※ VCE=5V, IC=0.3A 10 40

hFE(2) VCE=5V, IC=1.5A 8
コレクタ・エミッタ飽和電圧 VCE(sat) IC=2A, IB=0.4A 2.0 V
ベース・エミッタ飽和電圧 VBE(sat) IC=2A, IB=0.4A 1.5 V

次ページへ続く。

※2SC4427のhFE(1)はご請求があれば次のように分類
　できますが2ランク以上のご使用をお願いいたします。
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NPN三重拡散プレーナ形シリコントランジスタ

スイッチング電源用
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min typ max unit

利得帯域幅積 fT VCE=10V, IC=0.3A 15 MHz
出力容量 Cob VCB=10V, f=1MHz 90 pF
コレクタ・ベース降伏電圧 V(BR)CBO IC=1mA, IE=0 1100 V
コレクタ・エミッタ降伏電圧 V(BR)CEO IC=5mA, RBE=∞ 800 V
エミッタ・ベース降伏電圧 V(BR)EBO IE=1mA, IC=0 7 V
コレクタ・エミッタ維持電圧 VCEX(sus) IC=2A, IB1=0.4A 800 V
　　　　　　 IB2=－ 0.4A, L=2mH, Clamped
ターンオン時間 ton IC=3A, IB1=0.6A, IB2=－ 1.2A, 0.5 µs

RL=133Ω, VCC=400V
蓄積時間 tstg 　　　　　〃 3.0 µs
下降時間 tf 　　　　　〃 0.3 µs

スイッチングタイム測定回路図
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